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Layihanin asas elmi yeniliyi ondan ibaratdir ki, ilk daofs olaraq elektrokimyavi Gsulla yarimkegirici
xassaya malik renium Ug¢lU arintilarinin nazik tabagalariniun alinmasi prosesi tadqiq edilmis va alinan
naticalar 6z aksini iki patentda tapmisdir.

Elektron cihazlarin isini takmillasdirmak magsadila yarimkegirici xassaya malik renium
xalkogenidlarinin nazik tabagalarinin alinmasi prosesinin elmi asaslari va yeni metodlari islanib
hazirlanmisdir.

Layihada elektrokimyavi Usulla renium asasinda yarimkegirici xassaya malik UglG arintilarinin
alinmasi Uglin optimal rejimin va elektroliz saraitinin secilmasi naticasinds, elektronikanin mixtalif
sahalarinda tadbiq edilacak yeni materiallar alinmisdir. Elektrokimyavi sintez yolu il renium xalkogenid
asasinda alinmis nazik tabagalarin fotoelektrokimyavi xassalarinin tadqiqi hamin tabaqgalarin fotoelektro
materiali kimi, glinas enerjisinin kimyavi enerjiya cevrilmasinda istifade edila bilar. Layihada alinan
naticalarin ham tacribi, ham da elmi shamiyyati vardir. Bela ki, isin praktiki cahatdan shamiyyati ondan
ibaratdir ki, yarimkegciricilar texnikasinda istifada edilacak yeni materiallarin alinmasi metodu islanib
hazirlanmisdir. ElImi cahatdan iss shamiyyati ondan ibaratdir ki, bu yarimkegirici xassaya malik renium
xalkogenid tabagalarinin alinmasi prosesinin kinetika va mexanizmi ilk dafs olaraq 6yranilmis va alinan
naticalar digar analoji proseslarin dyranilmasi liclin shamiyyatli ola bilar.

Aparilan tadqgiqatlar naticasinda qisa muddat arzinds, asagl temperaturda vea miuxtalif metallar
Uzarinda lazimi tarkibds nazik tsbags saklinds renium-tellur srintisini almag mimkindir ki, hamin
tabagalar yarimkeciricilor texnikasinda istifade edile bilar. Eyni zamanda elektrolitin tarkibini
dayismaklamuasir texnikanin talablarina cavab veran keyfiyyatli arintilor almaq mimkindir. Renium
xalkogenidlarinin arintilari asasinda yarimkegirici xassali diod qurulusu bu arintilarda bipolyar idara edilan
cevrilma effekti oldugunu gostarir. Bu xassali cihazlardan elektronika, radioelektronika va hesablama
texnikasi sahasinda genis istifada oluna bilar.

Nazik tabaga sakilli renium xalkogenidlari tez tasir gdstaran yaddas effektlarinda, hazirda genis
yayllmis ferrit markazlarini avaz eda bilarlar. Nazik tabagali renium xalkogenidlarinds fotoelektrokimyavi
xassalor askar edilmisdir, ona géra do glinas enerjisinin kimyavi enerjiya cevrilmasinda fotoelektrod

matereiali kimi istifads edils bilarlor.
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